




















专利名称(译) 制造薄膜晶体管 - 液晶显示器的方法

公开(公告)号 US6521491 公开(公告)日 2003-02-18

申请号 US10/029388 申请日 2001-12-28

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG.飞利浦液晶CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE HYUNG CHAN
LEE YOUN BO
PARK GI BUM
SONG II NAM
JEONG BEUNG HWA

发明人 LEE, HYUNG CHAN
LEE, YOUN BO
PARK, GI BUM
SONG, II NAM
JEONG, BEUNG HWA

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 G02F1/136 H01L21/00

CPC分类号 G02F1/13458 G02F1/136227 G02F1/136204

优先权 1020010033261 2001-06-13 KR

其他公开文献 US20020192883A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种制造LCD器件的方法，所述LCD器件设置有有源区，其中多条栅极
线布置成与多条数据线交叉以限定像素区域，以及在栅极线的焊盘部分
和短路之间的切割区域如图所示，该方法包括以下步骤：在基板上的有
源区中形成包括栅电极的栅极线，以及形成用于在切割区域中连接栅极
线和短路棒的栅极金属图案，在整体上形成绝缘膜有源区和切割区的表
面，在有源区中形成具有源电极和漏电极的TFT，在有源区的整个表面
上沉积钝化膜，并在TFT的漏电极和栅极金属处形成接触孔图案，形成
透明电极，用于通过接触孔电连接到漏电极，选择性地蚀刻透明电极，
使得只有像素电极保留在交流电极中在切割区域中暴露出区域和栅极金
属图案，并消除了栅极金属图案。
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